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摘要(译)

描述了一种优化经颅磁刺激的方法。将电信号施加到线圈以产生一个或
多个磁场脉冲，用于对患者的目标皮层区域进行经颅磁刺激。经颅磁刺
激具有刺激参数，包括线圈相对于患者的取向和磁刺激的强度。至少线
圈相对于患者的取向是变化的。在线圈相对于患者的不同取向上，通过
监测血流和/或血氧的变化来确定目标皮质区域的神经元激活。使用近红
外光谱。基于在监测期间获得的信息，确定用于经颅磁刺激的一个或多
个最佳线圈取向。还描述了用于执行该方法的装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/60513b23-2193-4b55-ab75-a6b423ad0644
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049622940/publication/US2015174423A1?q=US2015174423A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150174423%22.PGNR.&OS=DN/20150174423&RS=DN/20150174423

